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Telefunken Transistor AD162

Datasheet

AD 162

Germanium-PNP-Transistor fiir NF-Endstufen, komplementér zu

AD 161.

Germanium PNP transistor for AF power stages, complementary to

AD 161.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M1i:1

Zubehdr - Accessories
2xlsolierbuchse Best-Nr. 009005
2x|soliarbuchse Best-Nr. 009013
Isclierscheibe  Best.-Nr. 009 014

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

tease S 63°C
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Mormgehiuse
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Gewicht - Weight
max. 10g

32 v
20 v
10 v
1 A

3 A

6 W
a0 °C
—55..+30 *C
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Min. Typ. Manx.
Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse RihJc 45 °"C/W
KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tympy = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
-Upg = 20V —Iceo 40 pA
-UCE =32V "IGBD 200 pA
Emitterreststrom
—UEB = 10V _IEBD 200 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-lg = 3A -UpRriceo? 20 v
Kollektor-Sattigungsspannung
-lg = 1A (-Ugg = 1V, -Ig¢ = 11A)  -Ucgsat V2 600 mvV

1) tf = D01 tp = 03ms  2) siehe Seite

see page D67
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AD 162
Min. Typ. Max.
Basisstrom
“Upg = 1V, =l = 500mA =g 1) 1,56 62 mA
Basis-Emitterspannung
-Upg = 10V, -lg = 10mA =Uge 160 my/
-Ucg = 1V, -lgc = 2A -Ugg 1) 11 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
~Ucg = 1V, -Ig = 500mA heg ) 80 320
1
heg-Verhaltnis :i; ] 2
fir hpg q: —Upg = 6V, ~lp = 200 mA
fir hego:=Upg = 2V, =g = 2A
hje-Grenzfrequenz
=Upg = 2V, ~lg = 300 “"“E"Jcase =25°C fhia 15 kHz

1}'.{_"- 0,01, ty - 0.3 ms
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AD 162

Datasheet
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